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Rokas Kondrotas
(Wuhan National Laboratory for Optoelectronics, Kinija)

Ultra ploni lankstts Sb;Ses saulés elementai
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Lanksts ir lengvi saulés elementai yra naudojami jvairiose srityse, pradedant nuo
elektriniy automobiliy iki palydovy. Pagrindinis parameteras, apibudinantis
lanks¢ius saulés elementus, yra jy efektyvumo ir svorio santykis. Sis santykis ultra
plonuose saulés elementuose (absorberio sluoksnio storis < 0.5 pm) yra aukstas,
tac¢iau naudojant jprastas medziagas kaip CdTe, Cu(In,Ga)Sez ar Cu2ZnSn(S,Se)s
efektyvumas yra prarandamas del Sviesos sugerties nuostoliy ir kravininky
rekombinacijos sluoksniy sandirose. Siame pranesime bus apzvelgta stibio
selenido (Sb2Ses) perspektyvos pritaikant ultra ploniems saulés elementans
formuojant van der Waalso heterostruktiras.
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